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Solutions of the problem on electromagnetic waves scattering on a flat grate of
resonant spheres were considered

Рассмотрен численный анализ решения задачи рассеяния плоской све
товой волны системой, состоящей из плоской квадратной решетки диэлек
трических резонансных наносфер и одиночной наносферы , которая могла 
помещаться в зону Френеля и Фраунгофера рассеянного поля решетки. 
Интерференция рассеянного поля решетки и одиночной наносферы в обла
сти между решеткой и наносферой позволяет, изменяя расстояние по оси Ъ 
(рис.1) между решеткой и наносферой, производить точечную коррекцию 
рассеянного поля на поверхности решетки и вне нее.

Ла рис. 1,2 представлены зависимости модуля рассеянного светового
поля в плоскости решетки по оси X и вдоль распространения рас
сеянной волны по оси Ъ в отсутствии одиночной наносферы.
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На рис.3,4 изображены зависимости поля | Е расс | по ося X и Ъ в 
присутствии одиночной наносферы находящейся на разных расстояниях 
по оси Ъ от плоскости решетки: для рис.3 расстояние Ъ=1400нм, для рис.4 
расстояние Ъ= 18000нм.

Рис.3
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Рис. 4

Из анализа рис.3,4 следует, что перемещая одиночную наносферу в 
области пространства над поверхностью плоской решетки можно произво
дить точечную коррекцию рассеянного поля решетки.

Здесь радиус сфер а=50 нм; Х=966 нм; постоянная решетки 6=800 нм; 
проницаемости сфер -  8=95, ^=1 и окружающей среды - 80 = р0=1.
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